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¿Que sensor magnético usar?
Campo Magnético

Diferencia de Potencial

Scalar (magnitude)

Proton precession magnetometer → NMR

Overhauser effect magnetometer

Cesium / Potassium vapor magnetometer →
Archeology and geophysics

Vector (magnitude, component)

Rotating coil magnetometer

Hall effect magnetometer

Magnetoresistive devices (AMR, GMR, TMR)

Fluxgate magnetometers

Superconducting Quantum Interfering Device 
(SQUID)

Spin-exchange relaxation-free (SERF) atomic 
magnetometers

H 1 nT

f 1Hz

J.P. Wikswo et al, Biomagnetic
sources and their models. 
Science 1989

Wijesinghe, J Electrical & 
Electronic Systems 2014, 3.1

Figuras de Merito

Relación 
𝐒𝐞ñ𝐚𝐥

𝐑𝐮𝐢𝐝𝐨

Sensibilidad

Detectividad
1Hz  1 nT
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Sens. = 175.5 V/(V*T)

0.9nT at 1Hz
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Sens. = 110.2 V/(V*T)

1.24nT at 1Hz

Estudio del ruido magnético y mediciones gradiométricas

Referencia

Medida
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Diferencia

  6 nT





Tejido de medula espinal→

Sustrato de crecimiento→

Sensor de Medida →

Sensor de Referencia →

50 – 150 m

0,5 – 1 cm
Apantallamiento de 
Mu-metal(opcional) →

medida

Sección 
de medula

referencia
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 TTX (inactive)       

Detección de actividad neuronal

Zona Ventral

Sección activa del sensor

Ganglio Dorsal (DRG)

• Mediciones variando alimentación del sensor.
• Mediciones simultaneas con electrofisiología.
• Eje de medida en paralelo y perpendicular 

a los axones.
• 3 estados de actividad neuronal:

• Espontaneo
• Colectivo (Farmacología: Bicuculina-Estricnina)
• Inhibición (Farmacología: Tetrodotoxina/TTX)


